UNTVERTAL

VWADE-MECUM






621.385.1 Piotr Mikotajczyk

U NTVERS AL

WADE-MECURM

ELECTRONIC TUBES and SEMICONDUCTOR ELEMENTS
TUBES ELECTRONIQUES et ELEMENTS SEMI-CONDUCTEURS
TUBOS ELECTRONICOS y ELEMENTOS SEMICONDUCTORES

ELEKTRONENROHREN und HALBLEITERELEMENTE
LAMPY ELEKTRONOWE i ELEMENTY POLPRZEWODNIKOWE
INEKTPOHHBIE NAMMBI » NONYNPOBOAHWKOBBIE TEMEHTb!

TUBI ELETTRONICI e ELEMENTI SEMICONDUTTORI

PANSTWOWE WYDAWNICTWA TECHNICZNE



©
by Panstwowe Wydawniciwa Techniczne
1960

Drukarnia im. Rewolucji Pazdziernikowej
Warszawa



Electronic tubes and semiconductor elements

UNIVERSAL
VADE-MECUM

The catalogue includes the tubes and semiconductor elements manufactured all over
the world. They are classified in 637 groups comprising tubes and semiconductor elements
of identical or similar parameters.

The following data are given in each of these groups:

1) rated values of electric parameters and relative service conditions,

2) equivalent tubes,

3) connection arrangements for the tube sockets,

4) some characteristics of the tubes, typical for each group,

5) operating conditions for the most up-to-date tubes.

In order to help the user make the right choice of a tube for a definite purpose, all
items have been additionally arranged in groups according to their characteristic para-
meters.

kinds of type:
1) italics — for tubes of old design, and tubes with changed type number,

2) Roman type — for tubes and semiconductor elements now in common use,
3) boldface type — for tubes of latest design.

Explanation of symbols

The designations of the tubes and semiconductor elements are printed in three

A High frequency diode f Frequency

C Low-power triode H Heptode

CCS Continuous Commercial Service HD Horizontal Deflection amplifier

Cas Cox Output capacity h Distortion-factor

Cei Coix Input capacity Iq Plate current

g/a Grid-anode capacity ICAS Intermittent Commercial and Amateur

Ci Class of operation Service

CT Transmitting triode I¢ Filament (Heater) current

D Penetration factor (Grid transparency) Ig Grid current

Det.-A Anode-detector I Cathode current

Det.-G Grid-teak detector Imp. Impulse

E Secondary emission tube Iy Rectified current

E Internal shielding Iy Anode peak current

El.-metr. Electrometer tube K Octode

Equivalents Valves with identical electrical data and L Output pentode or tetrode
socket connections M Tuning Indicator (Magic eye)

F Sharp cut-off R.F. pentode or tetrode M Metallisation (External shield)

Fv-mu Variable-mu R.F. pentode or tetrode Mixer Frequency changer

FT Transmitting pentode or tetrode Mod. Modulation (Modulator)
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Hexode

Oscillator

Plate dissipation

Grid driving power

Grid dissipation

Power output

Enneode (Nonode)

Load resistance between
of two valves

Equivalents noise resistance
Grid resistance

Internal resistance (Impedance)
Optimum load resistance
Voltage regulation valve
Mutual conductance
Conversion conductance
Static

Thyratron

Tube type number
Telegraphy

Telephony

the anodes

Index of tubes and semiconductor elements.

In the column ““T.” type of the tube or semicon-
ductor element and in the column “gr.” number
of the group comprising the tube in question
or semiconductor element have been indicated.
A separate index of tubes and semiconductor
elements produced by the Soviet Union, arranged
according to the Russian alphabet order, has been
placed at the end of the general index.

The designations of the tubes and semicon-
ductor elements are printed in three kinds of type:

Italics — for tubes of old design and tubes with
changed type number.

Roman type — for tubes and semiconductor
elements now in common use.
Boldface type — for tubes of latest design.

Classified index of tubes and semiconductor
elements.

This index is based on the most characteristic
electrical values of each kind of tubes and semi-
conductor elements, e.g. rectified current for
rectifying tubes, plate dissipation for output and

transmitting tubes, mutual conductance for volt-
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Kinescope

Anode voltage

Supply (operating) voltage
Filament (Heater) voltage
Voltage between heater-cathode
Grid voltage

Rectified voltage

Inverse voltage

Stabilised voltage

Supply alternating voltage (RMS)
Ignition voltage

Vertical Deflection

Please refer to the: ‘“Explanation
of symbols”’

Booster Diode

Rectifying valve

Wavelength

Amplification factor

Efficiency

Semiconductor diode

age amplifying tubes, shape and size of screen
for kinescopes etc.

Classified index indicates the groups compris-
ing tubes of required electrical values. Only
current equipment types of lamps have been
included.

The valve is not intended to.be used in circuits

critical as to hum, microphony or noise.

Special quality valve for use in industrial, mobile
and telephone equipment.

The valve can have the following additional
advantages:

a) shock resistance, b) vibration resistance, ¢} ex-
tended life (about 10000 hours), d) reliable per-
formance at high altitudes, ) high temperature
resistance, f) stability of electrical values,

g) extended cycling life.

Capacity without external shield.

Capacity with external shield.
Natural tube cooling.

Tube cooling by forced air.



Tubes electroniques et eéléements semi-conducteurs

UNIVERSAL
VADE-MECUM

Dans ce catalogue on présente les tubes électroniques et les éléments semi-conduc-
teurs fabriqués dans le monde entier.

On les a classées en 637 groupes, de telle fagon que chaque groupe comporte les
tubes ou les éléments semi-conducteurs qui ont des paramétres identiques ou trés sem-
blables.

Dans chaque groupe on trouvera les données suivantes:

1) les valeurs caractéristiques des paramétres électriques ainsi que les conditions de

travail,

2) les tubes équivalents,

3) les schémas de connections des culots,

4) les courbes principales des tubes électroniques,

5) les schémas de travail pour les tubes modernes.

Pour faciliter la recherche d’un tube approprié pour une application envisagée, on
a inclu un index supplémentaire des tubes groupés a partir des paramétres les plus carac-
téristiques pour chaque type de tubes.

Tous les tubes et éléments semi-conducteurs sont écrits, d’une des maniéres sui-
vantes:

1) en italique — tubes d’ancien type,

2) en romain — tubes universellement utilisés et éléments semi-conducteurs,

3) en caractéres gras — tubes modernes.

Explications des symboles

A Diode de haute fréquence F Penthode ou tétrode HF i pente fixe
(@ Triode de réception F v-mu Penthode ou tétrode HF i pente va-
CCS Service commercial continu riable
Cai Copx Capacité de sortie FT Penthode ou tétrode émettrice
Coi Coix Capacité d’entrée f Fréquence
Cera Capacité grille-anode H Heptode
Cl Classe HD Déviation horizontale
CcT Triode émettrice h Facteur de non-linéarité
D Inverse du coefficient d’amplification Iq Courant d’anode
Det.-A Détection d’anode ICAS Service intermittent commercial et ama-
Det.-G Détection de grille teur
E Tube 4 émission secondaire lg Courant filament
E Blindage interne I Courant de grille
El.-metr. Tube électrométre I Courant de cathode
Equivalents Tubes qui ont des caractéristiques iden- Imp. Impulsion
tiques et les mémes culots I, Courant redressé
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Valeur de créte du courant plaque
Octode

Penthode ou tétrode de sortie B.F.
(finale)

Indicateur d’accord

Blindage extérieur (Métalisation)
Mélangeur

Modulation, modulateur

Hexode

Oscillateur

Dissipation d’anode

Puissance modulatrice sur la grille. (Puis-
sance de commande)

Dissipation de grille

Puissance utilisable

Ennéode (Nonode)

Résistance de charge entre les anodes
de deux tubes

Résistance équivalente de bruit de fond
Résistance de grille

Résistance interne

Résistance extérieure

Régulateur de tension

Pente

Pente de conversion

Index alphabétique des tubes et des semi-con-
ducteurs. Dans la colonne ,,T.” on a donné les
types de tubes et des semi-conducteurs, dans la
colonne "gr.” fe numéro du groupe dans lequel
se trouve le tube ou le semi-conducteur recherché.

L'index des tubes fabriqués en U.R.S.S. se
trouveaprés l’index en lettres latines.

On a donné:

En italique — les tubes de production ancienne
ainsi que les tubes dont la nomenclature n’est
plus actuelle. En romain — les tubes générale-
ment utilisés et les semi-conducteurs. En cara-
ctéres gras — les tubes modernes.

Index de classification des tubes et des semi-con-
ducteurs. Cet index est basé sur les paramétres
les plus caractéristiques pour chaque sorte de
tubes, comme par exemple le courant redressé
pour les tubes redresseurs, la puissance de dis-
sipation pour les tubes de sortie et les tubes
d’emission, la pente des tubes amplificateurs de

tension, les dimensions et la forme de Pécran
des cathoscopes etc.
L’'index de «classification indique les numéros

des groupes dans lesquels on trouvera les tubes
de parameétres recherchés,
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Données statiques

Thyratron

Type (Dénomination du tube)
Télégraphie

Téléphonie

Cathoscope pour TV

Tension d’anode

Tension d’alimentation

Tension filament

Tension entre le filament et la cathode
Tension de grille

Tension redréssée

Tension de blocage

Tension stabilisée

Tension alternative du transformateur
Tension d’allumage
Déviation verticale
Voir 4 ce sujet les:
symboles”

Booster diode

Tube redresseur
Longueur d’onde
Coefficient d’amplification
Rendement

Diode semi-conductrice

,,Explications des

Les groupes voisins comportent les tubes de
parameétres semblables.

L’index ne comprend que les tubes actuellement
utilisés.

Le tube n’est pas destiné aux applications cri-
tiques sensibles a I’effet microphonique, au bruit
ou au ronflement.

Le tube 34 haute sécurité de fonctionnement pour
I'utilisation dans les équipements industriels, mo-
biles et téléphoniques.

Les qualités supplémentaires de ces tubes sont
les suivantes:

a) résistance aux chocs, b) résistance aux vibra-
tions, ¢) durée moyenne plus grande (env. 10000
heures), d) possibilité de fonctionnement & haute
altitude, e) résistance aux températures élevées,
f) stabilité des paramétres, g) plus grande solidité
du filament.

Capacités sans blindage extérieur.
Capacités avec blindage extérieur.
Refroidissement du tube naturel.

Refroidissement du tube air forcé.



CCS
Cas Ca/k
Ces Cok

g/a
(@]

CcT

Det.-A
Det.-G

E

E

El.-metr.
Equivalents

F

Tubos electrénicos y elementos semiconductores

UNIVERSAL
VADE-MECUM

El catdlogo contiene tubos electrénicos y elementos semiconductores producidos
en todo el mundo. Se ha empleado una clasificacién por 637 grupos, cada uno de los
cuales contiene tubos electrénicos y elementos de parimetros idénticos o semejantes.
Para cada grupo se dan los datos siguientes:
1) los valores nominales de los parametros eléctricos y régimen nominal,
2) los tubos electrénicos y elementos semiconductores equivalentes,

3) los esquemas de las conexiones de los pedestales,

4) algunas caracteristicas de cada grupo de tubos electrénicos,

5) circuitos de trabajo de los tubos méis modernos.

Para poder encontrar mas faicilmente el tubo electrénico cuyo tipo se ignora,
se incluye un cuadro adicional de grupos, dispuesto segin los pardmetros mas caracteristicos
para cada género de tubos.
Todos los tubos y elementos son indicados de la manera siguiente:

1) en bastardilla los tubos de viejo tipo,

2) en itélica los tubos electrénicos de uso comin y los elementos semiconductores,

3) en negrilla los tubos mas modernos.

Explicaciéon de los simbolos

Diodo de alta frecuencia
Triodo de recepcién
Servicio comercial continuo
Capacidad de salida
Capacidad de entrada
Capacidad rejilla — anodo
Clase

Triodo emisor
Transparencia {Coeficiente de amplifica-
cién)

Detector de 4nodo
Detector de rejilla

Valvula de emisién secundaria

Blindaje interno

Valvula electrométrica

Tubos que tienen caracteristicas idénticas

y los m.ismos casquillos
Pentodo (tetrodo) de alta frecuencia

F v-mu

Pentodo (tetrodo) de alta frecuencia
dependiente variable

Pentodo (tetrodo) emisor

Frecuencia

Heptodo

Desviacién horizontal

Factor de distorsién

Corriente anédica

Servicio intermitente comercial y aficio-
nados

Corriente de caldeo

Corriente de rejilla

Corriente catédica

Impulso

Corriente rectificada

Punta méxima de la corriente anddica
Octodo

Pentodo (tetrodo) de salida final B.F.
Indicador de sintonfa



Mixer
Mod.

*1

*2

Blindaje exterior (Metalizado)
Mezclador

Modulacién, modulador

Hexodo

Oscilador

Disipacién anédica

Potencia de excitacién
Disipacion de rejilla

Potencia utilizable de entrada
Eneodo (Nonodo)

Resistencia de carga 4nodo-inodo
Resistencia equivalente de ruido
Resistencia de rejilla

Resistencia interior

Resistencia exterior (de salida)
Regulador de tensidn
Inclinacién de la caracteristica
Inclinacién de la caracteristica de con-
versién

Paridmetros estiticos

Tiratrén

Tipo

Indice alfabético de los tubos y semiconductores.
En la columna "T.” se insertan los tipos de tubos
y de semiconductores, y en la columna gr.” el
nimero de los grupos en los que se hallan los tu-
bos y los semiconductores buscados.

El indice de los tubos fabricados en la URSS
se encuentran al final del indice en caracteres
latinos.

En bastardilla se insertan los tubos de produc-
cién vieja y aquellos cuya nomenclatura no es
actual.

En itdlica los tubos
y los semiconductores.
En negrilla los tubos modernos.

generalmente utilizados

Indice de clasificacidn de los tubos y semiconduc-
tores.

Este indice estd basado en los parimetros mas
caracteristicos para toda clase de tubos, como por
ejemplo, la corriente rectificada para tubos recti-
ficadores, la potencia de disipacién para los tubos
de salida y de entrada, la inclinacién caracteristica
para los tubos amplificadores de tensién, la di-
mensién y la forma de la pantalla para los tubos
de rayos catédicos, etc.

El Indice de clasificacién indica los nimeros
de los grupos en los que se encuentran los tubos

Tgr
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Telegrafia

Telefonia

Tubo a rayos catddicos

Tensién anddica

Tensién de alimentacién

Tensidén de filamento (de caldeo)
Tensién entre filamento y catodo
Tension de rejilla

Tensién rectificada

Punta maxima de tensién de placa
Tensién estabilizada

Tension del transformador
Tensidén de ignicidn

Desviacién vertical

Véase: "Explicacién de los simbolos”
Boster (Damper) diodo

Tubo rectificador

Longitud de onda

Coeficiente de amplificacién
Rendimiento

Diodo semiconductor

de los parametros buscados. Los grupos contiguos
incluyen los tubos de parametros cercanos.

El indice abarca solamente los tubos actual-
mente utilizados.

El tubo no esta destinado a [la aplicacién en
dispositivos sensibles a los efectos aclsticos,
a los rumores y a los zumbidos.

Tubo de alta seguridad de funcionamiento
para el empleo en diferentes instalaciones indus-
triales y de telecomunicacién.

El tubo puede tener las siguientes cualidades
sumplementarias:

a) resistencia al choque, b) resistencia a las vibra-
ciones, c¢) larga duracién (promedio 10000 horas),
d) capacidad de funcionamiento a gran altitud,
e) resistencia a altas temperaturas, f) estabilidad
de los paridmetros, g) gran solidez de los fila-
mentos.

Capacidades sin blindaje exterior.
Capacidades con blindaje exterior.
Enfriamiento natural de los tubos.

Enfriamiento artificial, (intensivo de los tubos.).



Elektronenrohren und Halbleiterelemente

UNIVERSAL
VADE-MECUM

Dieser Réhren-Katalog enthdlt technische Daten der Rohren und Halbleiter, die in
der ganzen Welt hergestellt werden. Der Inhalt ist in 637 Gruppen unterteilt. Zu jeder
Gruppe gehéren Rohren oder Elemente mit denselben oder #dhnlichen Parametern.

In jeder Gruppe sind angegeben:

1) Nennwerte der elektrischen R&hrendaten nebst Betriebsdaten,

2) Ersatz- Rohrentypen,

3) Sockelschaltungen,

4) einige Réhrenkennlinien, die fiir jede Gruppe typisch sind,

5) grundsitzliche Betriebsschaltungen (fiir die modernsten Rohren).

Um das Aussuchen entsprechender Réhren, die einem gegebenen Zweck dienen
sollen, zu erleichtern, ist zusitzlich eine Zusammenstellung der RShrengruppen ange-
geben, geordnet auf Grund der fiir jede Rohrenart charakteristischen Betriebsparameter.

Alle Réhren und Elemente sind auf dreifache Weise gekennzeichnet:

1) in schriager Schrift — alte Rdhrentypen,

2) in gewchnlicher Schrift — die gebriuchlichsten RShrentypen und Halbleiter,

3) in fetter Schrift — RShren modernster Bauart.

Bedeutung der Symbole

A Hochfrequenzdiode f Frequenz
C Empfingertriode H Heptode
CCS Dauerbetrieb HD Horizontale Ablenkung
Cas Cap Ausgangskapazitit h Klirrfaktor
Cei Cox Eingangskapazitit I, Anodenstrom
Cela Gitter-Anode-Kapazitit ICAS Gemischter kommerzieller- und Amateur-
Cl Betrieb (Klasse) -Dienst
CT Sendetriode I Heizstrom
D Durchgriff Ig Gitterstrom
Det.-A Anodengleichrichtung Ix Kathodenstrom
Det.-G Gittergleichrichtung Imp. Impuls
E Sekundiremissionsréhre Iy Gleichgerichteter Strom
E Innere Abschirmung Iy Anodenspitzenstrom
El.-metr. Elektrometerrohre K Oktode
Equivalents Rdhren mit gleichen technischen Daten L Endpentode oder Tetrode

und Sockeln M Anzeigerdhre (magisches Auge)
F Hochfrequenzpentode oder Tetrode M Metallisierung (Aussen-Abschirmung)
F v-mu Regelbare Hochfrequenzpentode oder Te- Mixer Mischstufe

trode Mod. Modulation (Modulator)
FT Sendepentode oder Tetrode N Hexode

11
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Oszillator

Anodenverlustleistung

Steuerleistung

Gitterverlustleistung

Sprechleistung (Nutzleistung)

Enneode (Nonode)

Aussenwiderstand zwischen Anode und
.. Anode

Aquivalenter Rauschwiderstand
Gitterwiderstand

innerer Widerstand

Aussenwiderstand (Belastungswiderstand)
Stabilisierungsréhre

Steilheit

Mischsteilheit

Statische Werte

Thyratron

Type (R8hrenbezeichnung)

Telegraphie

Telephonie

Alphabetisches Verzeichnis von Rohren und Halb-
leiter.

In der Spaite ,,T.” sind die Rohren-bezw. Halb-
leitertypen und in Spalte ,,gr.” die Gruppennum-
mer der gesuchten R&hre oder Halbleiters ange-
geben.

Das alphabetische Verzeichnis der sovietischen
Réhren befindet sich am Ende des allgemeinen
Verzeichnisses.

Alle Rohren und Elemente sind auf dreifache
Weise gekennzeichnet:

In schriger Schrift — alte Réhrentypen und Réh-
ren mit 3alterer und nicht aktueller Nomen-
klatur.

In gewodhnlicher Schrift — die gebrauchlichsten
Réhrentypen und Halbleiter.

In fetter Schrift — Rdhren modernster Bauart.

Sachverzeichnis der Réhren und Halbleiter.
Dieses Sachverzeichnis wurde nach den wich-
tigsten Daten jeder R&hrenart, wie gleich-
gerichteter Strom bei Gleichrichterréhren, Ver-
lustleistung bei End- und Senderchren, Steilheit
bei Verstirkerrdhren, Form und Schirmgrésse
bei Bildrohren aufgestellt.

TV Bildrohre

U, Anodenspannung

U, Betriebsgleichspannung

Us Heizspannung

Usik Spannung zwischen Heizfaden und Kathode

U, Gitterspannung

U, Gleichgerichtete Spannung

Up Maximale Sperrspannung

Useap Stabilisierte Betriebsspannung

U, Trafospannung

U, Ziindspannung

VD Vertikale Ablenkung

vide * Siehe: ,,Bedeutung der Symbole”

Y Schalterdiode

z Gleichrichterrohre

A Wellenlinge

" Verstirkungsfaktor

i Wirkungsgrad

—<- Halbleiter-Diode
Das Sachverzeichnis gibt die Gruppennummern
an, unter welchen man Rohren mit den gesuch-
ten Daten finden kann.

Die Nachbargruppen enthalten R&hren mit
ihnlichen Daten.
Im Sachverzeichnis sind nur aktuelle Rohrenty-
pen angegeben.

*3 Die Rohre ist nicht geeignet fiir Schaltungen die
kritisch in Bezug auf Brummen, Mikrophonie
oder Rauschen sind.

*4  Zuverlissige Rohre zur Verwendung in verschie-
denartigen industriellen und telephonischen An-
lagen.

Die R8hre kann folgende zusitzliche Eigenschaften
besitzen:

a) Stossfestigkeit, b) Vibrationsfestigkeit, ¢) lange
Lebensdauer (durchschnittlich 10000 Stunden),
d) Hohenfestigkeit, e) hohe Temperaturfestig-
keit, f) enge Datentoleranz, g) hohe Schaltfestig-
keit des Heizfadens.

*5  Kapazitit ohne dussere Abschirmung.

* 6 Kapazitit mit dusserer Abschirmung.

*7  Natiirliche Réhrenkiihlung.

*8  Intensive kiinstliche Rahrenkihlung.



Lampy elektronowe i elementy pétprzewodnikowe

UNIVERSAL

VADE-MECUM

W katalogu podano lampy elektronowe i elementy pétprzewodnikowe produko-
wane na catym $wiecie. Zastosowano tu podzial na 637 grup, z ktérych kazda zawiera
lampy lub elementy o parametrach identycznych lub podobnych.

W kazdej z grup wymieniono nastgpujace dane:

1) wartoici nominalne parametréw elektrycznych wraz z warunkami pracy,

2) odpowiedniki lamp elektronowych,
3) uktady polaczeri cokotéw,

4) niektére charakterystyki lamp elektronowych reprezentujacych dana grupe,

5) uktady pracy (dla lamp najnowoczesniejszych).

Dla ufatwienia wyszukania lamp nieznanego typu, przeznaczonych do okreslonego
celu, zamieszczono dodatkowo zestawienia grup ulozone na podstawie parametréw naj-

bardziej charakterystycznych dla danego rodzaju lamp.

Wszystkie lampy i elementy sa oznaczone w trojaki sposéb:
1) drukiem pochylym — lampy starego typu oraz lampy o nieaktualnej nomen-

klaturze,

2) drukiem zwyklym — lampy powszechnie uzywane i elementy péftprzewodnikowe,

3) drukiem ttustym — lampy najnowoczesniejsze.

Wykaz oznaczen

A Dioda wielkiej czestotliwosci
C Trioda matej mocy
CCs Warunki pracy ciagtej Fv-mu
Cas Cai Wyjsciowa pojemnos$é¢ lampy
Cer Coux Wejéciowa pojemno$§é¢ lampy
Cera Pojemnos$é miedzy siatka sterujaca a anoda FT
Cl Klasa pracy lampy f
CT Trioda nadawcza H
D Przechwyt HD
Det.-A Detektor anodowy h
Det.-G Detektor siatkowy I,
E Lampa z wtérna emisja ICAS
E Wewnetrzny ekran lampy
El.-metr. Lampa dla przyrzadéw elektrometrycznych Ig
Equivalents Lampy o iciSle jednakowych parametrach Ig

i cokotach Iy
F Pentoda lub tetroda wielkiej czestotli- Imp.
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wosci, malej mocy o stalym nachyleniu
charakterystyki

Pentoda lub tetroda wielkiej czestotli-
woséci, malej mocy o zmiennym nachy-
leniu charakterystyki

Pentoda lub tetroda nadawcza
Czestotliwosé

Heptoda

Wzmacniacz odchylania poziomego
Wspétezynnik harmonicznych

Prad anodowy

Warunki pracy przerywanej lub ama-
torskiej

Prad zarzenia

Prad siatki

Prad katody

Impuls
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Prad wyprostowany

Szczytowy prad anodowy

Oktoda

Pentoda lub tetroda wyjéciowa(gto$nikowa)
Optyczny wskaznik strojenia

Metalizacja banki

Mieszacz czestotliwo$ci

Modulator (Modulacja)

Heksoda

Oscylator

Moc admisyjna anody

Moc sterujaca siatki

Moc admisyjna siatki

Uzyteczna moc wyjéciowa

Nonoda (enneoda)
Oporno$¢ obciazenia
dwéch lamp
Réwnowazna oporno$¢ szuméw
Opornoéé¢ w obwodzie siatki
Opornoéé¢ wewnetrzna lampy
Oporno$é¢ obciazenia lampy
Stabilizator napiecia

Nachylenie charakterystyki
Nachylenie przemiany czestotliwosci
Parametry statyczne

miedzy anodami

Skorowidz alfabetyczny lamp i pétprzewodnikéw.
W kolumnie ,,T.”” podano typ lampy lub pélprze-
wodnika i w kolumnie ,,gr.” wskazano numer
grupy, w ktérej znajduje sie poszukiwana lampa
lub pétprzewodnik.

Skorowidz lamp radzieckich znajduje sie na koncu
skorowidza z pisownia tacifska.

Drukiem pochylym oznaczono Ilampy starego
typu oraz lampy o nieaktualnej nomenklaturze.

Drukiem zwykiym — lampy powszechnie uzy-
wane i potprzewodniki.
Drukiem ttustym — lampy najnowoczeéniejsze.

Skorowidz klasyfikacyjny lamp i pétprzewodnikéw.
Skorowidz ten zostat ulozony w oparciu o para-
metry najbardziej charakterystyczne dla danego
rodzaju lamp, jak np. prad wyprostowany dla lamp
prostowniczych, moc admisyjna dla lamp gtos-
nikowych i nadawczych, nachylenie charaktery-
styki dla lamp napieciowych, ksztalt i wymiary
ekranu dla kineskopéw itd.

Skorowidz klasyfikacyjny wskazuje numery, grup,
w jakich znajduja sie lampy o poszukiwanych

1 ST »N=<
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Tyratron

Typ lampy

Telegrafia

Fonia

Kineskop

Napiecie anody

Napigcie zrédia zasilania

Napiecie zarzenia

Napiecie miedzy grzejnikiem a katoda
Napiecie siatki

Napiecie wyprostowane
Maksymalne napiecie zwrotne
Robocze napigcie stabilizowane
Napiecie wtérne transformatora zasila-
jacego

Napiecie zaptonu

W2zmacniacz odchylania pionowego
patrz wykaz oznaczen

Dioda usprawniajaca

Lampa prostownicza

Dtugos¢ fali

Wspdtezynnik wzmocnienia
Sprawnos¢

Dioda pétprzewodnikowa

parametrach. Sasiednie grupy zawieraja lampy

o parametrach zblizonych.
Skorowidz obejmuje tylko lampy aktualne.

Lampa nie zalecana do stosowania w ukfadach
wrazliwych na znieksztatcenia akustyczne, szumy
i zjawisko mikrofonowania.

Lampa specjalnie dobrej jakoéci przeznaczona
do pracy w réznorodnych urzadzeniach przemysto-
wych i telekomunikacyjnych.

Lampa moze mieé nastepujace zalety:

a) odporno$é¢ na wstrzasy, b) odporno$é¢ na wi-
bracje, c¢) dtugi czas zycia (przecietnie 10000
godzin pracy), d) zdolno$¢ do pracy na duzych
wysokosciach, e) wytrzymato$¢ na wysoka tempe-
rature, f) statoé¢ parametréw, g) zwiekszona trwa-
fo$é wibdkna zarzenia.

Pomiary bez ekranu zewnetrznego.
Pomiary z ekranem zewnetrznym.
Chtodzenie lampy naturalne.
sztuczne chiodzenie

Intensywne, lampy.



IIPOU3BOAUMBIC IIPOMBIUIJICHHOCTRIO BCEX CTPaH.

A

C

CCS

Cas Ca/k
Cei Copk

CE/G
cl

CT

D

Det.-A
Det.-G
E

E
El.-metr.

Equivalents

F

Fv-mu

3J'IeKTpOHHbIe Aamnel U NONYNPOBOAHHUKOBLIE DN1E€MEHTHE

YHHUBEPCAINNSDBb

BAOJE-MEKVM

B xaramnocre IIPCACTABJICHBbL  JJIEKTPOHHDBIC JIaMIIbl U IIOJIYIIPOBCAHY K~ BEIE AJICMCHTHI,

Jlamiiel ¥ TIOJIyNIPOBOIHEKK TOAPasziesiecHbl Ha 637 Tpymmm, mpudem B KaKI0H M3 ITHX
IPYIIT cOBpaHpl JIAMIbI MM IOJYNPOBOJHKKY, HMEIOIIHE OJJMHAKOBBIC WM OUEHb IIOXOMKUE
napamerpol.
B xakgil rpymie NOMAHBI ClEAYIOLIHe JaHHbIE

1) HOMHMHAJTILHBIE IAPAMETPHI C YCIIOBHSMHM pPaGoThI,

2) OKBHBAJICHTHBIC JIAMIIBI PasHLIX (babpHK,

3) LCKOJIM JIaMII M CXeMBI MX COEJMHEHHH,
4) rpaduuccKue XapaKTEPUCTHKM COBPEMEHHBIX JIAMII,

5) IOSICHUTENBHBIE CXEMbI COBPEMEHHBIX JIAMIL.
ALt OBICTPOrO OTBICKAHHUSI HEMSBECTHOM JIAMIIBI, MMEIOLICH OpefesIeHHbIe napameTphl,
HOJaH KJIACCHPUKAIMCHHBINR YyKa3aTeNb TPYIII, COCTABJICHHBIA IO OCHOBHBIM IIApaMETPaM.
Bee nmamnbr 4 monynpoBogHNKE 0GOSHAYEHB] CAEAYIOIMM OOPA3OM:

1) mpu@TOM HAKIOHHBIM — JIAMIIBI CTAPOrO TIPOW3BO/JICTEA,

2) mwpndrom OOBIKHOBEHHBIM — JIAMIBI IIMPOKOIO IPUMCHCHHSA K TIOJIYIIPOBOIHUKH

3) mpn@rom >KUPHBIM — HaUOCIIeE COBPEMEHHBIE JIAMITL.

Vcnosnrie 0603HaYERAA

10T BBICOKOH UYacTOThI

Tpuoyx manoil mowmsoCTH

Jurenpueiit peskum paboTbl

BrixogHas eMKOCTE JTaMIIbI

Bxognas emrocts nammnr

IIpoxoauast eMKOCTb JTaMIIbI

Krace paGorbi jammbl

T'enepatopusiii Tpuox

ITpounnaemocrs

AHOAHBIN JCTEKTOD

CeTOUHBIH ACTEKTOP

Jlammna ¢ BropmuBHOIt amMmccHeit

BryTpenuwuit skpau

Jlamma  [uist  BIEKTPOU3MEPHTESIBHBIX TIPH-
6opoB

JMamnpl ¢ cOBEpICHHO OMHAKOBBLIMH Ha-
paMeTpaMu M LOKOJISAMU

Ilenton wim TeTpoX BeICOKOH
MajoH MOUTHOCTU C KOPOTKOW XapakTepu-
CTUKOH

IlenTOm wim TETPoA BBICOKOM UYACTOTHI,
MaJIOH MOILHOCTH C Y/UIMHEHHOH XapiKTe-
[UCTUK i1

4acToThl,
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Mixer
Mod.

TenepaTopnblif meHTOX MM TETPOX
Yacrora

Tentox

Yeunurens crpoyHOl TOPUSOHTAIBHON pas-
BEPTKH

Koadounuuenr rapmonnxu

Tox amoma

IlpepeiBucToIii MM TIOOHTENBCKANM PEXKHUM
paboThl

ToK Hakana

Tok cetkn

Tox katoma

Hmnynsc

BoImpsMieHHbIA TOK

HauGonpimast amnnutyna ToKa aHoaa
Oxron

Brrxopnoi#t mexrTon wim TeTpon
OnTruuecKu#l MHIAKATOP HACTPONKH
MerannmusupoBannas oGosouka GawtoHa
JIAMIIBI

Cmecurens unm npeobpasoBaTeib YaCTOTHI
Mogynstop

Texcon
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Teneparop, OCHMIJUIATOP

MoIlHOCTh, paccerBaeMasi aHOIOM
MonHoCTs ynpaBasioiei ceTKu
MomHocTh, pacceBaeMass CETKOM
BruIxogHassi MOIIHOCTH

Honon (suHEOR)

ConpoTUBJICHHE HATPY3KH MEXKIY AHOL3MHU
JABYX JIaMII

OKBUBAJIEHTHOE CONPOTHBIICHME ILIYMOB
ComnpoTHUBJICHUE B LIETMH CETKU
BHyTpeHHee CONMPOTHUBIIEHHE JIAMIIbI
ConpoTHBIICHHE HarpysKH
CrabunmmsaTop HanpsIKEHHsL

KpytusHa XapaxkTepUCTHKH

KpyTusHa XapakTepUCTHKH NpeoOpasoBaHus
CraTuuecKHe HapameTpbl

Tuparpon

Tun jamnbl

Tenerpad

Tenedon

Kuneckon

HanpsxeHue aHoaa

AndaBuTHBI yKasaTedp JAaMH M IOJYIPOBOJHUKOL.
B kosiomke ,,T.”” nmomad THUI JaMIbl MJIH IIOJYHpPO-
BOAHUKA, B KOJIOHKE ,,gr.’’ yKa3aH HOMEp IPYIIbI,
B KOTOpPOH HAXOAMTCS MCKOMAs JIAMIIa HJIK IOJIyIpO-
BOOHHK. YKasaTejlb COBETCKHX JlaMIl M IOJIYIIpO-
BOMHHMKOB HaXONHTCA B KOHIE yKasaTess C JATHHCKOHN
opdorpadmueii.

Haksonueim 1mipudrom  0603HauWEHbI  JIAMITBHI
POro TIPOM3BOJCTBA H JIaMIBI C H3MEHEHHBIMH 060-
3HAUEHUSAMH.

Ilpudrom OBBLIKHOBEHHBIM JIaMIIbI ,
HIMPOKOE IIPUMEHEHHe, M NOJYIPOBOJHHKH.
XKupupmm  mpudrom Haubojee COBPEMEHHBIE
JIaMITBI.

cTa-

HMCIOIIINE

KnaccnbuKainoHRbIH  yKa3aTelb JaMIO M MOJIYIpO-
BOJHHKOB.

DTOT yKazaTellb COCT4BJIEH HA OCHOBAHHM Napame-
TpOB HanboJlee XapaKTePHBIX IS JAaHHOTO poja
JIAMITbl, KaK HAMOp. BBIIPAMICHHBIA TOK [JIsi KEHO-
TPOHA, MOLIHOCTH IS JIAMI BbIXOAHBIX M TIe€HEpa-
TOPHBIX, K[ YTH3HA XapaKTe[ HCTHKH IJIA JaMIl yCHIII-
BAaOIMX HaUpsDKeHne, Gopma u pasmepbl 3KpaHa
KHHECKOIIa M T.A.

VYkasatenp IIOAaET HOMEpPA IPyn, B KOTOPBIX Ha-
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Hanpsoxenn | MCTOYHMKA HMHTIHHSA
Harnpsoxenue nHakana

HarpsbreHne MEKIY HUTHIO HaKajla M Ka-
TOOM

Hampsoxenue CeTKH

BhInpAMIIEHHOE HANPSIIKEHUE

HauGonpluags  amiztuTyga oOpaTHOrO  Ha-
TIPSDKEHUSA

P:Souce C¢Tabunu3upoBaHHOE HAIPSXKECHUE
TlepeMeHHOC HANPSIYKCHHE HA BTOPHUHOK
0oBMOTKE MUTAIOUEro TpaHcdopmaTopa
Hanpsbxenue 3a)KUraHus

Vceunureds KajlpoROH BepTHKalNbHOH pas-
BEPTKH

CMOTPH YCJIOBHBI¢ 0003HAUCHHA
Hemndepublit Auox

Kenorpon

IuHa BOJIHBI

Koadpduuuent ycuaenus

Kosddnuuent mo1esnoro AedcTBust

Juoa mosynpoBOJHUKOBBIN

MMEIOIIUC KCIacMbIE IIapaMETPhI,
cozeprKar Jjamnbl ¢ INOXOXKUMH

XOOATCSA JIaMIIbL
COCEeHUEC TIpYIIbI
napamMmeTpamu.

VYKazareb IOJAET TOJIBKO AaKTYaJIbHBIC JIaMIIBI.

Jlamna, He PEKOMEHAYCMAsT /Ul IPUMEHEHUA B yCTPOR-
CTBaX, UYBCTBUTENBHBIX K AKYCTHUECKHM HMCKaXKe~

HUSIM, HIyMaM 1 MUKpoPoHNLLM ahderTam.

Jlamma oco0eHHO BL'COKOrO KayecTBa, HpedHasHa-~
YyeHHas [Ji pabOoThl B PAa3IMUHBIX HPOMBLINLICHHBIX
ycraHOBKax u  TesaerpadHo-Tene@OHHBIX YCIIIMTENAX.
Jlamma MOMKET HMMETh CIICAYIOIHME HOCTOMHCTBA: &) yc-
TOMUMBOCTE HA COTPsICEHHE, D) YCTOMYNBOCTD H2 BHOpPa-
LIHIO C) MPOJOJKHMTIENBHHEBIH CpoK paGoThl (B cpe-
mem 10000 uacos), d) cniocoGocts K paGoTe Ha 607b-
moif BBICOTE, €) BBIHOCIMBOCTE B BBICOKOH TeMIIe~
parype, f) MOCTOAHHOCTH NApaMETPOB, g) YBEIMYEH-
Hast [IPOYHOCTh HATH HaKaa.

Wsmepennsi 6e3 HAPYKHOTO OKpana.
Viamepenusi ¢ Hapy>XHbIM 3KpPaHOM.
EcrectBeHnoOe OXMarKaeHue JAMIbI.
OXJIAYKIICHHAE

I/ICKYCCTBCHHoe YCUIJIEHHOC JIaMIIbL,



Tubi elettronici e elementi semiconduttori

UNIVERSAL
VADE-MECUM

Nel catalogo sono elencati tubi elettronici ed elementi semiconduttori prodotti in
tutto il mondo. Abbiamo adottato una classificazione in 637 gruppi, in ciascuno dei
quali figurano tubi elettronici o elementi dai parametri identici o molto vicini.

In ogni gruppo sono menzionati i seguenti dati:

1) valore nominale dei parametri elettrici e regime nominale,

2) tubi elettronici ed elementi semiconduttori equivalenti,

3) sistemi di connessione dei piedistalli,

4) alcune caratteristiche rappresentative di ciascun gruppo di tubi elettronici,

5) regime (per i tubi piu moderni).

Per facilitare la ricerca dei tubi elettronici di tipo speciale usati per determinati scopi
€ stata inclusa una lista supplementare dei gruppi, disposta secondo i parametri piu
caratteristici di un genere ben definito di tubi elettronici.

Tutti i tubi e gli elementi sono indicati con didascalie stampate in tre caratteri:

1) il corsivo per i tubi elettronici di vecchio tipo,

2) il normale per i tubi elettronici e gli elementi semiconduttori,

3) il neretto per i tubi elettronici semiconduttori piu moderni.

Spiegazione dei contrassegni

A Diodo di alta frequenza f Frequenza

o) Triodo ricevente H Eptodo

CCs Servizio commerciale continuo HD Deviazione orizzontale

Cas Cax Capacitd d’uscita h Fattore di distorsione

Cgs Cox Capacitd d’ingresso lq Corrente anodica

Cela Capacita griglia — anodo ICAS Servizio commerciale intermittente e ama-

Cl Classe tori

CcT Triodo trasmittente I Corrente di filamento

D Intraeffetto Iy Corrente di griglia

Det.-A Rivelazione di anodo I Corrente catodica

Det.-G Rivelazione di griglia Imp. Impulso

E Valvola secondaria d’emissione Iy Corrente raddrizzata

E Schermo interno Iy Massima ampiezza della corrente anodica

El.-metr, Valvola elettrometrica K Ottodo

Equivalents Valvole con identica caratteristica e zoc- L Pentodo (tetrodo) d’uscita B. F., finale
colo M Indicatore di accordo (sintonia)

F Pentodo (tetrodo) amplificatore RF M Blindaggio esterno (metallizzato)

Fv-mu Pentodo (tetrodo) ad amplificazione va- Mixer Mescolatore
riabile Mod. Modulazione, modulatore

FT Pentodo (tetrodo) trasmittente N Essodo

17
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Oscillatore

Dissipazione anodica

Potenza di eccitazione
Dissipazione di griglia

Potenza utilizzabile di uscita
Enneodo (Nonodo)

Resistenza di carica fra anodo e anodo
Resistenza equivalente di rumore
Resistenza di griglia

Resistenza interna

Resistenza di carico (di uscita)
Regolatore di voltaggio
Transconduttanza
Transconduttanza di conversione
Valore statico

Tiratron

Tipo

Telegrafia

Telefonia

Tubo a raggi catodici

Indice alfabetico dei tubi e dei semiconduttori.
Nella colonna ,,T.” sono elencati i tipi di tubi e di
semiconduttori e nella colonna ,,gr.” i numeri
dei gruppi in cui si trovano i tubi e i semicon-
duttori desiderati. L’indice dei tubi fabbricali nella
U.R.S.S. si trova alla fine di quello in caratteri
Jatini.

In corsivo sono elencati i tubi di vecchia produ-
zione e quelli la cui nomenclatura non & attuale.
In carattere normale: i tubi adoperati normal-
mente e i semiconduttori.

In neretto: i tubi moderni.

Indice di classificazione dei tubi e dei semicon-
duttori. Questo indice & basato sui parametri pid
caratteristici di ogni tipo di tubi come, ad
esempio, la corrente raddrizzata per i tubi rad-
drizzatori, la potenza di dissipazione per i tubi di
uscita e di entrata, !'inclinazione caratteristica
per i tubi amplificatori di tensione, la dimensione
e la forma dello schermo per i tubi a raggi catodici.
L'indice di classificazione di i numeri dei grup-
pi in cui si trovano i tubi dai parametri desi-
derati. | gruppi contigui comprendonc i tubi dai

* 4

*6

*7

*8

Tensione anodica

Tensione di alimentazione

Tensione di filamento (di accensione)
Tensione continua fra catodo e filamento
Tensione di griglia

Tensione raddrizzata

Punta massima di tensione anodica (di
interdizione)

Tensione stabilizzata

Tensione del trasformatore

Tensione di accensione

Deviazione verticale

Vedere la ,,Spiegazione dei contrassegni”
Booster (Damper) diodo

Tubo raddrizzatore

Lunghezza d’onda

Coefficiente d’amplificazione
Rendimento

Diodo semiconduttore

parametri vicini. L’indice elenca soltanto i tub
attualmente utilizzati.

Tubo non destinato alla applicazione in disposi-
tivi sensibili agli effetti acustici, ai rumori e ai
ronzii.

Tubo di alta garanzia di funzionamento adatto
agliusi industrali e alle telecomunicazioni. |l tubo
pud avere le seguenti qualitd supplementari:

8) resistenza alle scosse; b) resistenza alle vibra-
zioni; c) lunga durata (media 10000 ore); d) capa-
cita di funzionamento a grandi altitudini; e) resi-
stenza ad alte temperature; f) stabilitd dei para-
metri; g) grande solidita dei filamenti.

Capacita senza blindaggio esterno.
Capacitd con blindaggio esterno.
Raffreddamento naturale dei tubi.

Raffreddamento artificiale, intensivo dei tubi.



1+ 17
18 = 43
44 = 55
56
57 ~ 67
68 — 71
72 - 75
76
77 - 142

143 + 175
176 = 191
192 = 238
239 - 248
249 - 252
253
254
255
256 +~ 259
260 — 264
265 +— 266
267
268
269 = 289

Z4+Z

N <

A4A
A+A+A

F v-mu

-

moZ XTI

A4F
A+4+F v-mu
F+A
Z4L
C+C

290 + 299

300 + 301
302 = 303
304 - 305
306

307 + 308
309 = 313
314 = 316
317 + 318
319 + 3
322 + 323
324 + 331
332

333 + 338
339 = 404
405

406 — 469
470 + 480
481 - 499
500 + 510
511 + 538
539 + 556
557 + 637

A+A+C
A+A+F
A+A4+Fv-mu
A4+A4L
A+A+A+C
C+F v-mu
C+F

C+L

F+F

L+L

F+L

C+H
A+C+L (A+CH+F)
Ur= U,

CT

CT+CT

FT

FT+FT

S

M

TV

T

—i<
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Adz Adzam = Mazda, vide Maz

AEG Aligemeine Elektricitits-Gesellschaft, Berlin (West); Frankfurt (Main)

AM Automatic Manufacturing Corp., Newark 4, 65 Gouverneur St., N.J., USA

amer american production

Amp Amperex Electronic Corp., 230 Duffy Ave., Hicksville, L.I., N.Y., USA

Ast Astron

BB S.A. Brown, Boveri Cie, Baden, Suisse

Bri Brimar, Standard Telephones and Cables Ltd., Footsczay sidcup, Kent, England

BTH British Thomson-Houston, Ltd., Rugby, England

Cas Establ. Castilla, General Pardinas 5, Madrid

CCCP Cotos Corerckiix Commammctiueckux FecrryGrnuk (Soviet Union)

Cel Radio Celsior, 17, rue des Tournelles, Paris 4

Cerb Cerberus, Seyffer Co., Kanzleistr. 126, Ziirich, Schweiz

Cet Cetron, Continental Electric Co., Geneva, lilinois, USA

CIF Compagnie Industrielle Frangaise des Tubes Electroniques ,,CIFTE”, 1, Place Herold, Courbe-
voie Seine

Clv Clevite Transistor Products, 241 Crescent st., Waltham 54, Mass., USA

Cir Clarion, Warwick Mfg. Co., 4640 West Harrison, Chicago, USA

Cos A. C. Cossor Ltd., Cossor House, Highbury Grove, London, N. 5

CSF Compagnie Générale de T.S.F., 79, Boulevard Haussmann, Paris (8¢)

Cyr Cyrnos = Radio Corporation of America, vide RCA

Dar Miniwatt Darie, 130, Av. Ledru-Rellin, Paris XI¢

Det Detectron, Bordeau, France

DGL Deutsche Glimmlampen-Gesellschaft Pressler, Leipzig C. 1, Berliner str. 69

DuM Allen B. Du Mont Laboratories, Inc., Clifton, N.J., USA

Eag Eagle

EEV English Electric Valve Co., Chelmsford, England

Eim Eitel-Mc Cullough, Inc., San Bruno, California, USA

Ekco Ekco Works, E.K. Cole, Ltd., Southendon-Sea, Essex, England

Elc Elecson

ER Ever-Ready Co., Ltd., Hercules Place, London, N. 7

ERG Elektro-Rohren GmbH, Gottingen

eur european production

Fed Federal Telephone and Radio Corp., Clifton, N.}., USA

Fer Ferranti, Radio & Television Ltd., Kern House, 36 Kingsway, London W.C. 2

Fiv Fivre, Fabbrica Italiana Valvole Radio Elettriche, via Guastalla 2, Milano

Fot Radiofotos, S-té des Lampes Fotos, 11, Rue Raspail, Malakoff, Seine

Frs Fernseh GmbH, Darmstadt

GE General Electric Co., Syracuse, N.Y. USA

GEC General Electric Company, Ltd., Magnet House, Kingsway, London, W.C. 2

Grh Graham Ltd., 25 Sacille Rd., London W. 1

GT General Transistor Corp., 91—27, 138th Place, Jamaica 35, New York

Hgh Hughes Aircraft Co., International Airport Station, Los Angeles 45, California, USA

Hiv Hivac Ltd., Stonefield Way, Victoria Road, South Ruislip, Middlesex, England

HK Heinz & Kaufman Ltd., San Francisco 4, USA

Hog Hoges, Hochohm Ges., Aug. Victoriastr. 81, Berlin

Hyt CBS-Hytron, Danvers, Massachusetts, USA

Ign S-té Ignix, 36, rue Fontaine de la Ville, Nice, France

Imp Impex = Dario, vide Dar

int international production

IR International Rectifier Corp., El Segundo, California, USA

ltm Intermetall, Gesellschaft fiir Metallurgie und Elektronik m.b.H. Diisseldorf, Kdnigsallee 14 — 16,
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Kgf
LCT
Lgf
Lis
LMT
Lor
Low
MA
Marc
Maz

Mch
Meg
Met
MOG
Mrh
Mtr
Mut
NU
Osr
Oxt
Phi
Pol
Pre
PS
Ray
RB
RCA

Rec
RFT
Rost
RR
RT
Rtn
SAF
Sark
Sat
Sei
Sem
SER
SFR
Sim
Spl
SS
STCA
STCE
STCS
STV
Syl

Tay
TE
Tes
Tex
TH
Thr
TKD

TIf

TP
Tri
Trm

Klangfilm GmbH., Berlin

Laboratoire Central de Télécommunications, 46, Avenue de Breteuil, Paris
Longlife = Thermion, vide Trh

Lissen = Ever-Ready Co., vide ER

La Materielle Telephonique, Boulogne, Seine, France

C. Lorenz Aktiengesellschaft, Stuttgart

Loewe-Opta A.G., Kronach/Nordbayern

Magyar Adécsgyar, Budapest Xlll, Vaci-Ut 169

Marconi’s Wireless Telegraph Company Limited, Marconi House, Chelmsford
a. Mazda, Compagnie des Lampes, 29, rue de Lisbone, Paris VIiI¢

b. Siemens Edison Swan Ltd., 155 Charing Cross Road, London, W. C. 2

Machlett Laboratories, Springdale, Conn., USA

Megam

Metal = Mazda, vide Maz

Marconi, Osram, General Electric Comp., vide Marc., Osr., GEC

Marathon = Philips, vide Phl

Motorola Semiconductors, 5005 E. Mc Dowell, Phoenix, Arizona, USA

Mullard Limited, Century House, Shaftesbury Avenue, London, W. C. 2

National Union Radio Corp., Orange, N.J. USA

Osram Valves, The General Electric Co., Ltd., Magnet House, London W. C. 2

Oxytron, Skandinavisk Radiorofabrik, AJS V., Boulevard 42, Kébenhavn, Denmark

N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederland

Polska Rzeczpospolita Ludowa (Poland)

Proton, Planegg vor Miinchen

Pacific Semiconductors, Inc., 10451 West Jefferson Boulevard, Culver City, California, USA

Raytheon Manufacturing Comp., 55 Chapel Street, Newton 58, Mass., USA

Radio Belvu S. A., 11, Rue Raspail, Malakoff, Seine

Radio Corporation of America, Harrison, N.J., USA (International Division, 30 Rockefeller Plaza,
N.J. 20)

Record

VEB Funkwerk, Erfurt, Rudolfstr. 47

Dr. R. Rost, Hannover-Herrenhausen

Radio Receptor Co., 240 Wythe Ave., Brooklyn 11, N.Y. USA

La Radiotechnique = Miniwatt Dario, vide Dar

Rectron GmbH, Berlin

Siiddeutsche Apparate-Fabrik GmbH, Niirnberg

Sarkes Tarzian, 415 North College Ave., Bloomington, Indiana, USA

Sator = Tungsram, vide Tu

Dr. G. Seibt, A. G., Berlin

U. S. Semiconductor Products, Inc., 3536 W. Osborn Rd., Phoenix, Ariz. USA

AB Svenska Elektronrér, Stockholm 20, Sweden

Société Frangaise Radio-Electrique, 55 rue Greffulhe, Levallois-Perret, Seine, France

Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Rohrenfabrik, Miinchen 8, St.-Martin-Strasse 76

Splendor Lampenfabriek, Nijmegen, Nederland

Six Sixty Radio Co., 122 Charing Cross, London, W. C. 2

Standard Telephones and Cables Ltd., Sydney, N. S. W., Australia

Standard Telephones and Cables Ltd., Connaught House, Aldwych, London W. C. 2

A.-B. Standard Radiofabrik‘ Bronima, Sweden

Stabilovolt GmbH, Berlin NW 87, Sickingenstr. 71

Sylvania Electric Products Inc., 100 Sylvan Rd., Woburn, Mass., USA (International Division, 1740 Broad-
way, New York 19)

Taylor Tubes Inc., 2312 Wabansia Ave., Chicago 47, Illinois USA,

Transitron Electronic Corp., 168 —182 Albion St., Wakefield, Mass., USA

Tesla, Roznov pod Radhostem, Czechoslovakia

Texas Instruments, Inc.,, P.O. Box 312, Dallas, Texas, USA

Thomson-Houston, 29 bis Rue de Cronstadt, Paris XV*

N. V. Thermion, Lent-bij-Nijmegen, Nederland

TE-KA-DE, Siiddeutsche Telefon-Apparate, Kabel-und Drahtwerke A. G., Schliessfach 870, Nirn-
berg 2

Telefunken, Gesellschaft fiir Drahtlose Telegraphie m.b.H. Réhren-Vertrieb, Berlin NW 87, Sickin-
genstr. 71

Transistor Products, Waltham 54, Mass., USA

Triotron, Thorn Electrical Industries, Ltd., 105, judd St., London W. C. 1

Thermosen, Inc., 375 Fairfield Ave., Stamford, Conn., USA
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TS
TSF
Tu
TuM
Ule
usD
Val
Vat
Vis
WBN
WE
WF
Wst
Zen
ZPP

Tung-Sol Electric Inc., Newark 4, N. J., USA

Compagnie Générale de Télégraphie sans Fil, 23 Rue de Maroc, Paris 19
British Tungsram Radio Works Ltd., West Road, Tottenham, London, N. 17
Tungsram Radio, Ujpest, Magyar

Ultron = Mazda, vide Maz

United States Dynamics Corp., 1250 Columbus Ave., Boston 20, Mass., USA
Valvo, Hamburg 1, Burchardstrasse 19

Vatea, Etabl., H. Palicot, 51 rue de Paridis, Paris 10e

Visseaux Radio, 103, rue Lafayette, Paris 10

VEB Werk fiir Bauelemente d. Nachr., Teltow

Western Electric Co., 120 Broadway, N.Y., USA

VEB Werk fiir Fernmeldewesen = RFT

Westinghouse Electric Corp., Elmira 1, New York

Zenith Radio France, 4 bd Pershing, Paris 17

Zakiad Produkcji Péiprzewodnikéw, Stepifiska 1, Warszawa



